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4 horas semanais em 12 semanas 
Objetivos 

 

Permitir ao aluno o projeto de circuitos analógicos em tecnologia CMOS tais como amplificadores operacionais, 

conversores, entre outros. 

 
Metodologia Adotada 

 

Abordagem expositiva em sala de aula. 

 

Recursos necessários 

 

Sala de Aula. 

 

Programa para 12 semanas 

 

1. Introdução aos sistemas analógicos; 

2. Características elétricas da tecnologia CMOS; 

3. Modelos Contínuos de transistores MOS; 

4. Modelos Contínuos de transistores MOS; 

5. Projeto de circuitos analógicos utilizando a técnica gm/IDS; 

6. Projeto de circuitos analógicos utilizando a técnica gm/IDS – Amplificadores Operacionais CMOS; 

7. Espelhos de corrente e descasamento; 

8. Amplificadores Diferenciais CMOS; 

9. Amplificadores Operacionais CMOS; 

10. Amplificadores Operacionais CMOS – Resposta em frequência; 

11. Amplificadores Operacionais CMOS – Realimentação negativa; 

12. Amplificadores Operacionais CMOS – Realimentação negativa. 

 
Método de Avaliação  

 

Provas e Trabalho Final. 

 
Bibliografia  Básica 

 

- Behzad Razavi, “Design of Analog CMOS Integrated Circuits”, McGraw Hill, 2000. 

- David Johns & Ken Martin, "Analog Integrated Circuit Design", John Wiley & Sons, 1997. 

- R. Gregorian e G.C. Temes,”Analog MOS Integrated Circuits for signal processing", JohnWiley & Sons, 1986. 
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